Panel Solar de la Serie EST
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ENN Energia Solar proporciona los productos de membrana solar de la serie EST de alta eficiencia,
bajo costo y amplia gama de aplicaciones valiéndose de las avanzadas tecnologias de la produccién

de membrana de silicio.

La empresa adopta las tecnologias mas avanzadas de produccion de
membrana de silicio y las técnicas de produccion mas respetuosas y
protegidas del medio ambiente, la dosis de material de silicio s6lo es
un 1% de los productos de silicio cristalino ordinario. ENN Energia
Solar cuenta con la linea lider de produccion en el mundo, su grupo
de tecnologia nuclear posee de abundantes experiencias y capacidad
sostenible de tecnologia creativa. Nos dedicamos a la generalizacion
de la energia sostenible y limpia a todas las partes de este planeta.

Caracteristicas principales

» Las tecnologias de produccién son mas respetuosas y
protegidas del medio ambiente, el panel no contiene los
materiales venenosos.

» Cuenta con cuatro dimensiones, la superficie maxima puede
llegar a 5.7m?, aplicable a diferentes campos.

) La potencia de salida del panel Unico puede llegar a 480 V
al maximo.

) Se puede equipar diferentes franjas de soporte para la
fijacion segun el requerimiento del cliente.

) Corto plazo de recuperacion de energia

Ventajas principales

» Cuenta con el coeficiente de temperatura mas bajo que lo del
producto de silicio cristalino.

» Genera la electricidad bajo la condicién de luz insuficiente o la
luz dispersa.

» Bajo la condicién de misma potencia, la cantidad anual de
generacion de electricidad es mayor que la del producto de
silicio cristalino.

» La tension de funcionamiento del panel es alta, la corriente de
funcionamiento es baja, con el objetivo de disminuir los
despilfarros de transmision.

» El panel de dimension completa puede reducir el costo BOS.

Plano de estructura del panel solar de |a serie EST
Panel Solar de membrana de silicio de binode de
ENN Energia Solar

Espesor total: 7.5mm

48 apa transparente de
conduccion eléctrica
Capa no-silicio cristalino

Capa micro-silicio cristalino
Capa de incremento de refleccion
Contacto trasero T

Capa adhesiva PVB
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Juntura de doble PIN puede absorber el
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Especificaciones del producto
S Modelo Unidad EST-480 EST-460 EST-240VEST-230V EST-240HEST-230H EST-120 EST-115

=
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Longitud mm | 2600 (8.5") 2600 (8.5) 2600 (8‘5']i2600 (8.5"1300 (4.26')'[1300 (4.26) 1300 (4.26) 1300 (4.26)
Anchura | mm 2200 (7.2') 2200 (7.2') 1100 (3.6’)!1100 (3.6") 2200 (7.2") | 2200 (7.2')!\ 1100 (3.6') | 1100 (3.6")
= : ! i 1 i il 5 1 i 1

- (No incluidas la franja de mm 7.5(.295")

2 soporte, caja de conexian)

™ spesor

(Incluidas la franja de mm 45 (1.77") 35(1.38")
._soporte, X caja de conexion)
L Peso kg 17 17 59 ‘ 59 59 ‘ 59 | 295 | 295

Parametros de rendimiento

= modelo Unidad EST-480 EST-460 EST-240VEST-230V EST-240HEST-230H EST-120 EST-115
w
EST-480/EST-460 % Fotencia nominal Wp 480 460 240 | 230 240 230 120 | 15
Tensktndocirouoabieio | V| 286 283 11| 140 286 283 w1 | 139
. Conente de cortocircuito A 2.66 262 2.69 2.67 1.33 1.31 132 | 131
250+1 § b .l — — —l - Iy .- - -
. Y Optima tensidn de funcionamiento|  \/ 222 218 109 107 222 218 110 107
R 1 1 =5 1 = =5 - -+
Rt b st A 2.16 2.1 221 2.15 1.08 1.06 1.10 1.08
- 2 o 7
8| Parametros de empaquete
. —1 Modelo Unidad EST-480 EST-460 EST-240VEST-230V EST-240HEST-230H EST-120 EST-115
L Cantidadicaja ‘ Pcs 20 20 20 20 ‘ 20 ‘ 20 25 | 25
w t - -
3 ) |
BT aaoBitass 1 cwiswsuoka | Pos| 160 | 160 | 320 | 320 ‘ 20 | 320 | 80 | 800
Nota: EST240V/H EST230V/H son productos personalizados.
Coeficiente de temperatura I-V / P-V Curva
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Temperatura C Voltaje (V)
*Este coeficiente es relacionado con el condicion local. " Condicion de pruebazespectro: AM1.5 temperatura ambiental: 25°C.

Garantia de calidad

ENN Energia Solar le suministra una garantia limitada de calidad que la potencia de salida del producto no sera menor que el
90% de la potencia nominal dentro de 10 afios, y no menor que el 80% de la potencia nominal dentro de 25 afios. ENN Energia
Solar se dedica a continuar mejorando las propiedades del producto. Reservados los derechos de modificar los productos en

cualquier momento.
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